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Uktod wyprowadzen Upp

MCY 74069N
MCY 64069N

Szesciokrotny inwerter

Ssi, CMOS

Bramka aluminiowa

Obudowa CE 70
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Parametry dopuszczalne
/Uss = 0V/
. Wartosé
Oznacgenie Kazwa Jedn.
min max
UDD Napigocle zasilania v -0,5 +20
Uy Napieoie we jdciowe v =0,5 Upp + 0»5
II Prgd we jéciowy mA -10 +10
PD Moo rogpraszana mW 500
tanb Temperatura otocgzenia w czasle
pragy
MCY 7h....N % -40 +8%5
MCY 6b4.0..K ¢ 0 +70
tatg Temperatura przechowywania % -55 +125




Parametry charakterystyczne statyczne

Wartoéd Warunki pomiaru
- ]
ety Razwa Jedn. ! .0b min +23°C tamb wax Uy Yo Upp
min max win typ | max min max | [v] [v] - [V]
- Prad zasilania 0,25 0,01 10,25 " 7,500;5 5
v Stiﬂie spo- 0,5 0,01 [0,5 15 10310 10
e rA 1 0,01 |1 30 |o;15 15
5 0,02 |5 150 |0320 20
Uin Napigcie wejdocio- 4 4 4 0,5 5
;im' stanie wyso- v 8 8 8 1 10
12,5 12,5 12,5 1,5 15
UIL Napiecie wejscio- 4 1 1 4,5 5
;im' stanle nis- v 2 2 2 9,0 10
2,5 2,5 2,5 13,5 1%
Ty Prad weJéciowy nA 0,14 +1077(40,1 +0,1}0;18 18
U Napigoie wyjécio- v | u,,~0,05 U...~0,05| U U, ~0,05 0 5310319
OH we westanie wWyso- D ., oD’ DD EL T
kim
UOL Napigcie wyjdocio- v 0,05 4] 0,0% 0,05 UDD 5;10;15
we w stanie nis-
kim
1 Pragd wyléciowy -0,64 ~0,51 -1 -0,36 Q35 4,6 5
! w stanie wysokim
-2 -1,6 -3,2 -1,15 0;5 2,5 5
Ll -1,3 -2,6 -0,9 0j10 | 9,5 10
-4y2 =3,4 -6,8 2,4 0315 13,5 15
I Prad wyjéciowy 64 51 1 0,36 0;5 0,4 5
oL ’ ’ ] 3 ]
BENERS FISEIS ma | 1,6 1,3 2,6 0,9 o;10| o, 10
2 344, 6,8 244 0345 1,5 15
tagb min = ~40°C  dla MCY 64.....; 0°C  ala MCY T4.....
tomb max = +85°C dla KCY. 64.....; +70°C  dla MCY 74.....
Parametry charakterystyczne dynamiczne
o 3
famp = +25°C5 t, = t, = 20 ns, Gy = 50 PF, By = 200 kR /
Wartodé Warunki
Oznaczenie Nazwa Jedn. pomiaru
typ max Unp [V]
tPLH Czas propagacji zmiany 55 110 5
stanu z niskiego na wysoki - 30 60 D
t Czas propagacjl zmiany
FHL stanu z wysokiego ns niski 25 50 15
tory Czai nargzt?nia zbocza sy- 100 200 5
i naiu w clowego
8 b & ns 50 100 10
tTHL Czas opadania zbooza
Bygnalu wyjéciowego 40 80 19
Cr Pojemno$é we jSciowa PP 10 15
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